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Annotatsiya: Usbu maqolada tabiiy fanlarni o‘rganishda elektron sxemalarni kompyuterli
loyihalashtirish va sxemotexnik modellash dasturlari xususiyatlari va afzalliklari keltirilgan.
Kalit so‘zlar: Electronics Workbench, DesignLab, LTSpice, , Lab VIEW, NI Multisim,
modellashtirish, yarim o‘tkazgichli asbob.

CO3JJAHUE BUPTYAJIBHBIX CTEH0OB 11O U3YUEHUIO
ECTECTBEHHBIX HAYK
AnHoTanus: B 1aHHOM cTaThe npeacTaBieHbl 0COOCHHOCTU U NMPEUMYIIECTBA IIPOrPaAMM
JUTSE KOMIIBIOTEPHOTO MTPOSKTUPOBAHHS 3JICKTPOHHBIX CXEM M CXEMOTEXHUYECKOTO MHIKEHEPHOTO
MO/JICITMPOBAHUS ITPH N3YUYCHUH €CTCCTBEHHBIX HAYK.
Karwuesnie ciaoBa: Electronics Workbench, DesignLab, LTSpice, Lab VIEW, NI
Multisim, moaenipoBaHe, MOIYIPOBOIHUKOBBIC TPUOOPHI.

CREATION OF VIRTUAL STANDS IN THE STUDY OF NATURAL SCIENCES

Abstract: This article presents the features and advantages of programs for computer
design of electronic circuits and schematic engineering modeling in the study of natural sciences.

Keywords: Electronics Workbench, DesignLab, LTSpice, , Lab VIEW, NI Multisim,
modeling, semiconductor device.

KIRISH

Oliy ta’lim muassasalarida fizikani, elektronikani, elektrotexnikani o‘rganish shunda
samarali bo‘ladiki, agar talabalar nazariya asoslari bilan bir qatorda laboratoriya tajribalari
vaqtida amalda elektron elementlarini va ularning qismlarini ostsillograf yordamida ko‘rib,
ta’minot manbalari va o‘lchov asboblarining asosiy xarakteristikalari bilan tanishib,
stendlardagi tajriba mashg‘ulotlari bilan bir qatorda hozirgi vaqtda elektron sxemalarni
kompyuterli loyihalashtirish va sxemotexnik modellashda keng qo‘llanilayotgan Electronics
Workbench, DesignLab, LTSpice, , Lab VIEW, NI Multisim, Matlab va boshqa dasturlardan
oqilona foydalanishsa magsadga muvofiq bo‘ladi. Quyida yarim o‘tkazgichli asboblarni tadqiq
qiluvchi virtual laboratoriya stendi, ya’ni tiristorlar, stabilitronlar va diodlarni o‘rganuvchi
virtual stend yoritilgan.

Avvalgi bosqichda talabalar tomonidan o‘zlashtiriladigan elektron qurilmalarni
loyihalash va hisoblash dasturlarining eng qulayi bo‘lib Electronics Workbench 5.12 va NI
Multisim ( keyingi matnda MS ) dasturiy vositalari hisoblanadi. Ularning kutubxonasida
ko‘pchilik elektron komponentlar bo‘lib, ular tez modellash uchun yaroqli analitik modellar
bilan ta’minlangan. Bu mubhitni alohidaligi shundan iboratki, unda elektr o‘lchov asboblari
bo‘lib, ular sanoat analoglariga xarakteristikalari va tashqi ko‘rinishi bilan yaqinlashtirilgan.

METOD

Analog, ragamli yoki aralash analog — ragamli qurilmalarning, taxlil vositalarining,
virtual asboblarning turli tuman modellarining va ularning etarli miqdorda bo‘lishi MS
mubhitini analog va ragamli elektronikani namoyish qgilish vatahlil gilishning qulay anjomiga
aylantiradi. Murakkab analog ragamli qurilmalarni qurishda model tamoyilidan foydalaniladi:
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ular turli qiyinlikdagi sxemalar bilan yig’iladi va qarshilik, kondennsator, diod, tranzistor,
mantiqiy elementlar, operatsion kuchaytirgich va ragamli mikrosxemalardan iborat bo‘ladi.
Elektron baza sxemalarni elektron laboratoriyalarda va ularni natijalarini virtual asboblar va
ostsilogramma grafik xarakteristika ko‘rinishida ko‘rsatish real boshqaruv sxemalarining
ishlash tamoyillari va ishlab chigarishning texnologik jarayonlarini nazorat qilinishni
yaxshilanishiga yordam beradi.

Quyida analog elektron qurilmalarning sxemalarini modellashtirish misoli sifatida yarim
o‘tkazgichli diod stabilitron, tiristorni tadqiq virtual stendini ko‘rib chigamiz.

D1 diodning, D2 stabilitronning va D3 tiristorining volt-amper tavsif (VAT) ni tadgiq
gilish uchun 1- rasmda keltirilgan sxemadan foydalanish mumkin.
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1- rasm. Virtual stend.

Ushbu stendda yarim o‘tkazgichli asboblarning VAT larini bevosita ostsillograf ekranida
olish imkoniyati mavjud. 1- rasmda diod uchun volt-amper tavsif keltirilgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, elektron qurilmalarni loyihalash va sinashda ko‘p
qo‘llaniladigan NI Multisim dasturi turli elektron sxemalarni tez modellashda va tahlil gilishda,
virtual laboratoriya stendlarini ishlab chigishda real stendlar gatorida talabalar bilimlari va
ko‘nikmalarini oshirishda katta yordam beradi.
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